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für Halbleitertechnik der RWTH Aachen, 

AMICA der AMO GmbH 

- zur Nanoelektronik entlang der ITRS-Roadmap muss heute 
rachtet werden, die den globalen Wettbewerb in zukünftige 
eidend bestimmt. Allerdings stößt die weitere Skalierung der 
usforderungen in der Fabrikations-Technologie und 
noch erhebliche Aufwendungen im F/E-Bereich erfordern. 
herheit kritische Grenzen in der Wirtschaftlichkeit bei der 
ektronischen Schaltkreisen zu beachten sein. Unterhalb der 
TRS-Roadmap bis hin zu den physikalischen Grenzen der 
rden schrittweise neue Materialien und Gatestack Konzepte 
e visionäre Ansätze in den Materialwissenschaften verfolgen. 
xistieren heute ausschließlich Visionen deren erfolgreiche 
otechnologische Konzepte erfordern. Ob diese Visionen 

industrielle Herstellung finden werden oder Utopien bleiben, 
 von der funktionalen Leistungsfähigkeit und technischen 
Konzepte ab. Auch hierbei sind die Fortschritte der 

chnologien zu beachten.  
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